
Barbaro Marano

Dati Personali1

Luogo e Data di Nascita: Catania, Italia | 01 Ottobre 1984
Indirizzo: Via S.T.V. Barbagallo 13, 95024, Acireale (CT), Italia

Cell: +39 329 8731644
Email: maranobarbaro@gmail.com

Sito Web: www.maranobarbaro.com

Istruzione

Da Sett 2009 Studente di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica
a Mar 2011 Università di Catania & ST Microelectronics®, Catania

Tema: “Isolatori galvanici di potenza ad alta efficienza integrati”
Tutor: Prof. Giuseppe Palmisano

- Pianificazione e supporto alla gestione del progetto, analisi di mercato

- Oscillatori, Convertitori di potenza risonanti (ZVS DC-DC), Dispositivi passivi integrati,
Raddrizzatori, Gate drivers

- Background regolamentazioni “Isolamento Galvanico” e “Trasferimento Wireless di potenza”

- Esperienza in progettazione RF, layout e test

- Background su Tecnologie ST® , tecniche di assemblaggio, TSV, W2WB

- Estrema familiarità con applicativi di simulazione elettromagnetica 3D, circuitale e di sistema

- Reportistica (Rapporti tecnici aziendali ST® , Brevetto)

- Sviluppo tool di simulazione in MatLab ™

Lug 2009 Laurea Specialistica in Ingegneria Microelettronica
Università di Catania & ST Microelectronics®, Catania
Tesi: “Progettazione di un’antenna far-field per RFId con
accoppiamento elettromagnetico”

Voto:110/110 summa cum laude
Media Voti: 29.48/30 | Lista dettagliata Esami in calce
Relatore: Prof. Giuseppe Palmisano

- Progettazione di antenne per tag RFiD UHF non-standard

- Simulazioni EM 3D di strutture complesse

- Reportistica (Rapporto tecnico aziendale ST®)

- Background su regolamentazioni e tecniche di comunicazione per RFiD

- Realizzazione e test di un Tag UHF far-field con ottimi risultati

Ott 2006 Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica
Università di Catania & ST Microelectronics®, Catania
Tesi: “Progettazione Componenti induttivi su substrato plastico”
Voto:110/110
Media Voti: 27.72/30 | Lista dettagliata Esami in calce
Relatore: Prof. Giuseppe Palmisano

- Simulazioni EM dispositivi passivi integrati

- Background su Tecnologie ST®

Lug 2003 Diploma di Maturità - Indirizzo elettronico
Istituto Tecnico Industriale “G. Ferraris”, Acireale, Catania

mailto:maranobarbaro@gmail.com
www.maranobarbaro.com


Esperienze di Lavoro

Da Mar 2011 Analyst presso Accenture® S.p.A., Milano
Ad oggi Management Consulting

Analisi e ottimizzazione dei processi di Business di una delle società più importanti nel territorio
nazionale ed internazionale. E’ stata seguita da vicino la gestione tecnica e funzionale per l’avvio
di un progetto pluriennale a livello Europeo.

Competenze Professionali e Software

• Spiccata propensione per la ricerca di soluzioni innovative in qualunque contesto

• Notevole capacità di affrontare nuove sfide

• Marcata passione nei confronti dell’ Elettronica

• Ottime capacità collaborative e di gestione all’interno di un gruppo di lavoro

• Notevoli e dimostrate capacità di gestione del tempo e cura dei dettagli

• Esperienza nella progettazione di circuiti e sistemi elettronici (Agilent ADS, Men-
tor Graphics EldoD, Virtuoso Layout, Pspice, VHDL, MatLab, LabView, etc...)

• Pluriennale esperienza nella simulazione EM (Agilent Momentum, Ansys HFSS)

• Esperienza nelle programmazione di Microcontrollori (PicBasic, Assembly)

• Pluriennale esperienza nello sbroglio e realizzazione di circuiti stampati (OrCad,
Altium Designer, Proteus, etc..)

• Buona conoscenza pacchetto Office e LATEX

Brevetti e Rapporti Tecnici

• B. Marano, G. Palmisano, M. Renna, A. Scuderi, C. Magro, N. Spina, E. Ragonese,
“Dispositivo a microstruttura comprendente un accoppiamento di campo elettromagnetico
vicino tra porzioni impilate di dispositivo e procedimento di formazione del dispositivo”,
Codice Brevetto PA72232, 20 gen 2011

• B. Marano, A. Finocchiaro, “Far-field TAG antenna magnetically coupled to ST RFId-chip”,
Codice Rapporto tecnico TR_12662_2011, 5 gen 2011

Premi e Borse di studio

2004 -05 -06 -08 Borsa di studio ERSU (Ente Regionale diritto allo Studio Universitario)
28 Lug 2011 Celebrating Performance Award dal titolo “Organizes and Directs Quality

Work Efforts” presso Accenture® | Dettagli su richiesta
31 Ago 2011 Celebrating Performance Award dal titolo “Analyzes and Solves Poorly Defined

Problems” presso Accenture® | Dettagli su richiesta

Lingue

Italiano: Madrelingua
Inglese: Upper Intermediate Level secondo il Test di EF Language Learning Solutions®

per Accenture® | Dettagli su richiesta

Interessi

Elettronica, Leadership, Raggiungimento obiettivi professionali e personali
Attività di solidarietà e volontariato
Ciclismo, Motociclismo, Trekking, Snorkeling, Fotografia



Voti Laurea Specialistica in Ingegneria Microelettronica

Esame Voto Lode CFU
Circuiti Digitali E Laboratorio Di Microelettronica 30 X 9
Circuiti E Sistemi Integrati Rf 30 9
Componenti Elettronici Di Potenza 27 3
Elaborazione Numerica Dei Segnali 28 6
Fisica Dei Semiconduttori 30 6
Laboratorio Di Antenne 30 X 3
Laboratorio Di Calcolatori 27 3
Materiali Polimerici Per La Microelettronica 30 6
Meccatronica 30 6
Metodi Matematici Per La Microelettronica 30 6
Microelettronica Analogica 28 6
Modelli Di Gestione Dell’Innovazione Tecnologica 30 X 3
Modelli Numerici Per Campi E Circuiti 28 6
Sistemi Complessi Adattativi 30 6
Sistemi Integrati Di Misura 30 9
Sistemi Vlsi 30 X 6
Tecnol. E Dispositivi A Semicond. Ed Elettron. Dello Stato Solido 30 X 6
Tirocinio 30 X 6

Media Voti 29.48

Voti Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica

Esame Voto Lode CFU
Algebra Lineare E Geometria 28 9
Analisi Matematica I 26 9
Analisi Matematica II 25 9
Analisi Matematica III 28 6
Calcolatori Elettronici 30 X 6
Campi Elettromagnetici 30 6
Chimica 18 6
Controllo Intelligente E Robotica 30 X 9
Dispositivi Elettronici 28 6
Economia E Cultura Di Impresa 24 6
Elettronica Di Potenza 30 6
Elettronica I 30 9
Elettronica II 30 X 9
Elettrotecnica 30 9
Fisica Sperimentale I 23 6
Fisica Sperimentale II Ed Elementi Di Fisica Della Materia 30 6
Fondamenti Di Informatica 25 6
Fondamenti Di Ingegneria Dell’Automazione 23 9
Fondamenti Di Telecomunicazioni 30 X 9
Lingua Straniera (Inglese) 30 X 6
Misure Elettroniche 26 9
Sistemi Di Elaborazione 30 X 9
Tirocinio 30 X 12

Media Voti 27.72

1Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
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